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【問１】xy平面上に、原点Oを中心とする半径aの円電流iがある。中心軸 上に点
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をとる。また、点Pの近傍に点
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１）点PにおけるベクトルポテンシャルAがゼロベクトルと なることを示せ。

ヒント：電流素片
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で、一定。また、
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の周回積分はゼロ。 

２）点QにおけるベクトルポテンシャルAを求めよ。

ヒント： 方位角θ～θ+dθにある電流素片 
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に作るベクトルポテンシャル
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各成分を、θについて0か ら2πまで積分。ここで、
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の積分以外はすべて
ゼロ。
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３）ローテーション演算子を使って点Qにおける磁束密度を計算せよ。
ヒント： 円筒座標系で表すと点
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。円筒座標のロ
ーテーション演算子は
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。
　　　　計算に当たっては、座標ρは座標ｒに読み替える必要がある。

４）点Pにおける磁束密度を計算せよ。
ヒント： 設問３の結果にρ=0を代入。
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